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能与具有自由电子的铂颗粒在激光下吸收光能有关
。

因此
,

为了提高L N 晶体的破坏阂值
,

有必要生长出无固体颗粒的L N 品体
。

五
、

结 论

本文结果表明
:

( 1 ) 固体散射颗粒密度高时
,

会使L N 湿l体的消光比有所降低
;

( 2 ) 对激光Q开关应用来说
,

散射颗粒多的L N 品体增加了插入损耗
,

降 低 了 效率
,

影响动态输出的提高
;

( 3 ) 颗粒多的L N 晶体比无颗粒的更容易破坏
;

( 4 ) 颗粒多的L N : M g Z十晶体用于连续的Y A G : N d 腔内倍频时
,

损耗大
,

振 荡 阂值

高
,

绿光输 出弱
。

因此
,

研究L N 晶体中散射颗粒的来源
、

成因
,

制备出无散射颗粒的L N 晶体
,

对于提高

L N 晶体的质量和改善其激光性能是十分重要的
。

我们采用 合理的原料处理工艺相 变拉 速方

法来制备无散射颗粒的L N 晶体
,

取得了很好的效果
。

参加本工作晶体生长的还有组内其他同志
,

同时得到了贺大经
、

李喜春
、

张纯玉和张承

锉等同志的大大协助
,

在此表示感谢
。

参 考 文 献

仁1 〕LN : M g
一

十晶体的 生 长 条纹和散射颗粒
,

《兵 器激尤》
,

1 9 8 1年
,

第1期
, P

.

1一 6o

[ 2 」散射颗粒对Y A G : N d 晶体质量的影响
,

姚 尤涛等
,

《激光与红 外》
,

1 9 8 0 年
,

第 6 期
,

p
.

1 9一 2 3
。

〔3 〕J
.

E
.

G e u s ie e t a l
.

, A p p lie d p h y s ie s L e t t e r s
,

19 6 8
,

V o l
.

1 2
,

抛
.

9
,

p
.

3 o 6一 3 0 8
.

[ 4 〕激光 晶体生 长专辑
,

《激光与红 外》
,

付页24
, P

.

7o

仁5 」R
.

M
.

w o o d e t a l
. ,

o p tie s a n d L a se r T e eh n o lo g y , 1 9 7 5
,

V o l
.

7
,

NQ
.

3 ,

P 1 0 5 ~ 1 1 1

室 温 H g C d T e 探 测 器

美马萨诸塞州B r O OM i ne 的波士顿电子学公 司提供的H g C d T e探测 器可在 室温 条件 下工

作
,

而不用大多数类似器件所需要的液氮冷却
。

由波兰华沙Lab im eX 公司制造的这些探 测器为

光电导或光伏型
,

其最佳灵敏度在 8 一 12 微米或在 3
,

~ 5
.

5微米
。

典型的R 00 5型器件的 有效

面积为 1 x l 毫米
,

上升时间为 1 毫微秒
,

响应灵敏度为 0
.

0 1到 0
.

05 伏 /瓦
,

探测度为l x l。“

一 5 只 1 0 “厘米
一

赫兹
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